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A 0.053 0.069 1.346 1.753
A1 0.004 0.010 0.102 0.254
b 0.016TYP. 0.406TYP.
D 0386 | 0394 0804 | 10.008
D1 0.162TYP. 4.115TYP.
E 0150 | 0.157 3810 | 3988
E1 0.086TYP. 2.184TYP.
e 0.050TYP. 1.270TYP.
H 0.228 0.244 5.791 6.198
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o 0° 8° 0° 8°
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A - 0.047 - 1.20
A1 0.000 0.006 0.00 0.15
A2 0.031 0.041 0.80 1.05
b 0.007 0.012 0.19 0.30
D 0.193 0.201 4.90 5.10
D1 0.106 R 2.70 -
E 0.252TYP. 6.40TYP.
E1 0.169 0.177 4.30 4.50
E2 0.106 - 2.70 -
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L1 0.039TYP. 1.00TYP.
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SYMBOL iy | NoM | MAX | MIN | NOM | MAX
A 070 | 075 0.80 | 0.028 | 0.030 | 0.032
Aq 0.00 0.02 0.05 | 0.00 | 0.001 | 0.002
Az - 0.203 — - 0.008 -
b 018 | 0.23 0.30 | 0.007 | 0.009 | 0.012
D 290 | 3.00 310 || 0.114 | 0118 | 0.122
D2 1.40 1.50 167 | 0.055 | 0.059 | 0.066
E 2.90 | 3.00 310 || 0.114 | 0.118 | 0.122
Ez 1.40 1.50 167 | 0.055 | 0.059 | 0.066
e — 0.5 — - 0.020 —
L 0.30 | 040 0.50 | 0.012 | 0.016 | 0.020
Y — 0.08 - - 0.003 —
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